Beszdmolé a 15. Eurépai Mikrohullémé Konferencifrol

A 15. Eurépai Mikrohulldmt Konferenciat 1985 szep-
temberében Périzsban rendezték meg a Kongresszusi
Palotdban kiéllitassal egybekdtve. A konferencidn 30
orszigbdl tobb mint 800 résztvevo volt ami rekord-
szamot jelent.

A konferencidn 110 eléadés hangzott el hérom pér-
huzamos szekciéban. Ezen kiviil 30 poszterelGadast
szerveztek. Tovabba II meghivott eldéadas volt, me-
Iyeket plendris iilésen tartottak 4ttekints jelleggel.

Magyar elBadéds egy volt: dr. Reiter- Gyorgy' és
Kolumbén Gézéné: ,,Dlplexer elrendezés E'sikt fém-
lap alkalmazésaval™ cimii poszterelSadésa, ‘mely 1rént
jelents érdekl8dés mutatkozott.

Dr. Berceli Tibor ellitta a Satellite IT. szekci elnoki
teenddit. Részt vett a Rendez8 Bizottsag és a Technikai
Program Bizottsig munké_]éban mint e bizottsdgok
tagja.

- Kiemelt témdak a rendszerek, 1ij félvezets eszkozdk
és a milliméteres siv dramkéorei voltak. Oktaté jellegti
szekciét is szerveztek a nemlmeéns mlkrohullému

shop) rendeztek a monoht mtegrélt mikrohulldmd
dramkorok témajaban.

A rendszerek teriiletén els@sorban az 4j dramkori
megolddsok és ezeknek a berendezésekben vald alkal-
mazésa volt az érdekl8dés elSterében. Ilyenek példaul
a dielektromos rezonétorokkal felépitett sziir6k, line4-
ris digitdlis modulatorok, 2 dB zajtényez&jii FET el6-
erfsit6k, 5—10 W teljesitményili tranzisztoros "adé-
fokozatok, Az 0j félvezet8 eszk6z6k koziil kiemelen-
dék a 20 GHz-ig hasznalhaté teljesitmény FET-ek és
a 100 GHz-ig iizemeltethet8 Gunn diédak. Az érdek-
16dés kozéppontjaban a legujabb félvezet eszkdz a
HEMT (nagy elektronmozgékonysdgua tranzisztor all.
A nagymozgékonysigot heterostrukturja félvezetGvel
érik el. A HEMT eszk6z6khoz nagy reményeket fiiz-
nek, f8leg a milliméteres hullimsdvban valé alkalmaz-
hatésdg szempontjabol.

Az aramkordk terén nagy az érdeklfdés a milli-
méteres hulldimsavban hasznilhaté ¢j megoldasok
irdnt. Kiilonésen a fin-vonalas 4ramkorgk és a di-
elektromos rezonatorral stabilizlt oszcillitorok terén
ismertettek 1j eredményeket. Milliméteres hullimi
keverdkkel is t6bb eléadés foglalkozott.

A miiholdas hirkozlés és miisorszérds rohamosan
terjed és a kovetkezd 15 évre sz616 prognézisok szerint
még gyorsabb iitemi fejlédés varhatb. Jelenleg 80-nal
tobb geostacionarius miihold van az égbolton. N§-
vekszik a t6bbszorods hozzaférést biztosité megoldasok
szama,

A Telettra kutat6i levegShidas FET eszkozok 1j
technoldgidjat ismertették, mellyel 1,25 dB zajtényez&t
értek el 9 dB erSsités mellett 10 GHz-en 0,5 m-es
gate hossz esetén.

A Thomson' kutatéi alapmédusti InP Gunn diédas
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oszcilldtort mutattak be, mely 94 GHz-en 12 mW tel-
jesitményt szolgaltat. Dielektromos rezonitorral valé
stabilizdlassal 2,2 MHz/°C hémérsékleti egyiitthatdt
értek el.

Ugyancsak a Thomson kutatdinak egy masik els-
addsa 100 mW-os 94 GHz-es InP Gunn diédakrél
szdmolt be, melyek AM zaja — 140 dBc/Hz egyoldal-
sdvosméréssel a vivofrekvenciatél 10 kHz tdvolsdgban.

Seiichi Watanabe Japanban elért eredményekrél
adott tijékoztatast. Ismertetett néhiny alkalmazést
a 12 GHz-es egy chipen kialakitott miiholdas
(DBS) front end-re. Egyik péld4janél a chip mérete
3,4X 1,5 mm, melyben felépitésre keriilt kis zaju els-
er@sitd, tiikorelnyomé sz{irG, FET keverd és KF erd-
sit6. Az er@sités jobb volt, mint 24 dB, a zajtényezd
2,7 dB-nél kisebb és az alléhulldmariny 1,6 értéknél
kisebb volt a teljes 1,2 GHz-es sivban. Tovabb4 ismer-
tetést adott a 3 GHz alatti frekvenciatartomdnyban
megvaldsitott GaAs, illetve sziliciumtechnoldgidval
egy chipen kialakitott széles savii erSsitGkrdl.

Wisseman ismertetett GaAs monolit teljesitmény-
erdsit6ket. 10—20%-os savszélesség mellett a Texas
Instruments 16 GHz-es frekvencidn 12 dB erGsitéssel
2'W kimend teljesitményt 4llit €18 20%-o0s hatésfokkal,
6,6 mm? chip feliilet felhasznaldsival, 3 fokozatu er6-
sit6vel. A Mitsubishi pedig 28 GHz-en 1 fokozattal
1,1 W kimend teljesitményt 3 dB-es erdsitéssel 10,8 %-os
hatésfokkal allit. el8 2,94 mm? chip feliiléten.

A széles savi erdsitSkre jéllemz8, hogy 3,5—8 GHz
sdvban a Raytheon 2 fokozattal 2. W kimeng teljesit-
ményt 10 dB erdsitéssel, 20%-os hatasfokkal, 11 mm?
chip feliileten, a Texas 7—17 GHz-es savban 0,54 W
teljesitményt 10,6 dB-es ersitéssel 18,8% hatédsfokkal
15,8 mm2 chip feliileten 4llit el6.

A munkaiilés (workshop) a mikrohullimd monolit
integrilt aramkorok alkalmazési teriileteit vizsgdlta.
A monolit dramkordk gyakorlati alkalmazdsa csak
akkor gazdasagos, ha igazén nagy sorozatokat kb.
100 000 db/év készitenek. Ilyen nagy sorozatra azon-
ban jelenleg kevés alkalmazdsnal van igény. A fazis-
vezérelt antennasorok erdsitSi és a kozvetlen miisor-
sz6ré miiholdak vevdi lesznek varhatbéan azok a terii-
letek, ahol a mikrohulldmd monolit integrilt éram-
ko6rok felhasznélasra keriilnek.

A konferencidval parhuzamosan szakmai kiallitast
is rendeztek. A kidllitison igen sok cég képviseltette
magét. ElsGsorban alkatrészeket, egységeket és fél-
vezetl eszkézoket allitottak ki. Ezek értékes katalégu-
saihoz is hozz4a lehetett jutni.

Az 1986. évi Eurdpai Mikrohullimt Konferenciat
Dublinban, frorszdgban fogjik megrendezni kidllit4s
nélkiil,

Dr. Berceli Tibor
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